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Tl42
Diffundierte-Silizium-Trigger-Diode

Lawineneffekt-Schaltdiode fiir Thyristor-Ansteuerung

Mechanische Daten

Das glaspassivierte Silizium-Kristall ist in einem Glasgehéuse hermetisch abgeschlossen. Hochtems
peratur-Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschllssen garantieren einen guten Kontakt,
selbst bei extremsten Umweltbedingungen.
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Kennzeichnumg durch I Farbringe von der Ksthode beginnend
Absolute Grenzwerte
Mittlere Verlustleistung 100 mW
Spitzenstrom bei 105 Pulsbreite 1A
Max. Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)
lBr)F Vorwarts-Durchbruchstrom 300 pA
UinrjF Vorwarts-Durchbruchspannung 32+ 4V
Min. Anderung der Durchbruchspannung bei Ty = 25 °C
AU = Uipgr)r abziglich der Vorwartsspannung bei lp = 2 mA 4V
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Betriebswerte bei Ty = 25°C
Einheit
T Temperaturkoeffizient der FluBspannung (typ) 0,02 A
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Fir gleichmaBig veranderlichen, symmetrischen Ausgang; flir Ersatz von Magnet-Reglern, Regeltrans-
formatoren, Zindspulen, Relais usw.,
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Schutzdiode muB verwendet werden,
wenn stoBfreier Betrieb verlangt wird
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